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Introducao |

Semicondutores nanocristalinos de CdTe véem
atraido grande interesse pela sua alta aplicabilidade
na area tecnolégica como em células solares
marcadores biolégicos e diodo emissores de luz
(LEDs). Apesar de estes materiais apresentarem
inUmeras vantagens, o método de sintese coloidal
em meio aquoso produz nanocristais (NCs) com
valores de eficiéncia quantica relativamente baixos.
Por essa razdo, intensivas pesquisas tém sido
realizadas a fim de se elevar a eficiéncia quéntica
destes materiais sintetizados nesse meio. Uma das
alternativas encontradas para isso se baseia no
crescimento de uma camada inorganica constituida
de um semicondutor sobre a superficie desses
nanocristais, dando origem a estruturas do tipo
carogo/casca (core/shell).*

A técnica SILAR (sucessiva reagdo e adsorcdo de
camadas de ions) é baseada nas sucessivas
injecbes de precursores catibnicos e anibnicos
sobre o0 “core”, resultando no crescimento
controlado do “shell” em monocamadas (MC).

Resultados e Discussao |

Na sintese de semicondutores de CdTe/ZnS foram
adicionados periodicamente injecdes de solucdes
catidnicas e anibnicas de Zn e S para o crescimento
sucessivo das monocamadas de ZnS sobre o core
de CdTe, variando de 1 até 6 monocamadas. A
Figura 1 mostra o grafico do comprimento de onda
de emisséo em funcdo do ndmero de
monocamadas de ZnS adicionadas sucessivamente

sobre o core de CdTe.
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Figura 1. Gréafico do comprimento de onda de emissédo
em fungdo do nimero de monocamadas de ZnS.
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Os nanocristais sintetizados apresentaram visivel
deslocamento no comprimento de onda de emissao
como indicado na Figura 1 em funcdo das
monocamadas adicionadas inferindo o crescimento
do Shell de ZnS sobre o core de CdTe.
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Figura 2. Amostras de PQs de CdTe/ZnS sintetizadas
com monocamadas de ZnS de 1 até 6 excitadas em luz
UV 365 nm.
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Figura 3. Espectro de absor¢éo optica UV-Vis dos NCs de
CdTe/ZnS com até 6 monocamadas.

Para confirmagéo do tamanho dos NCs sintetizados
as amostras foram caracterizadas por DRX e MET,
e, 0 raio hidrodindmico dos NCs foram
determinados por EDL.

Conclusodes

A sintese de NCs pelo método SILAR mostrou-se
eficaz com o ZnS como material utilizado para
compor as monocamadas, mesmo existindo uma
diferenca de parametro entre o CdTe e 0 ZnS. As
analises de EDL mostraram o aumento do raio
hidrodindmico do semicondutor.
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